
EMH2 / UMH2N / IMH2A
General purpose (dual digital transistors) Datasheet

llOutline
Parameter DTr1 and DTr2  SOT-563  SOT-363

VCC 50V

　　 　　
IC(MAX.) 100mA

R1 47kΩ EMH2 UMH2N

R2 47kΩ (EMT6) (UMT6)

 SOT-457 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

llFeatures

　　

　　

1)Two DTC144Es chips in a EMT or UMT or
　 SMT package.
2)Mounting possible with EMT3 or UMT3 or
　 SMT3 automatic mounting machines.
3)Transistor elements are independent,
　 eliminating interference.
4)Mounting cost and area can be cut in half.

　　

　　

IMH2A 　

(SMT6) 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

llInner circuit

EMH2 / UMH2N

IMH2A

llApplication
INVERTER, INTERFACE, DRIVER

llPackaging specifications 　 　 　 　 　 　

Part No. Package Package
size

Taping
code

Reel size
(mm)

Tape width
(mm)

Basic
ordering
unit.(pcs)

Marking

EMH2 SOT-563
(EMT6)

1616 T2R 180 8 8000 H2

UMH2N SOT-363
(UMT6)

2021 TN 180 8 3000 H2

IMH2A SOT-457
(SMT6)

2928 T110 180 8 3000 H2
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EMH2 / UMH2N / IMH2A Datasheet

llAbsolute maximum ratings (Ta = 25°C)

<For DTr1 and DTr2 in common>

Parameter Symbol Values Unit

Supply voltage VCC 50 V

Input voltage VIN -10 to 40 V

Output current IO 30 mA

Collector current IC(MAX)
*1 100 mA

Power dissipation

 EMH2 PD
*2*3 150

mW UMH2N PD
*2*3 150

 IMH2A PD
*2*4 300

Junction temperature Tj 150 ℃

Range of storage temperature Tstg -55 to +150 ℃

llElectrical characteristics (Ta = 25°C)
<For DTr1 and DTr2 in common>

Parameter Symbol Conditions
Values

Unit
Min. Typ. Max.

Input voltage
VI(off)  VCC = 5V, IO = 100μA - - 0.5

V
VI(on)  VO = 0.3V, IO = 2mA 3.0 - -

Output voltage VO(on)  IO = 10mA, II = 0.5mA - 100 300 mV

Input current II  VI = 5V - - 180 μA

Output current IO(off)  VCC = 50V, VI = 0V - - 500 nA

DC current gain GI  VO = 5V, IO = 5mA 68 - - -

Input resistance R1 - 32.9 47 61.1 kΩ

Resistance ratio R2/R1 - 0.8 1.0 1.2 -

Transition frequency fT
*1  VCE = 10V, IE = -5mA, 

 f = 100MHz
- 250 - MHz

*1 Characteristics of built-in transistor

*2 Each terminal mounted on a reference land

*3 120mW per element must not be exceeded.

*4 200mW per element must not be exceeded.
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EMH2 / UMH2N / IMH2A 　 　 　 Datasheet

llElectrical characteristic curves (Ta = 25°C)
<For DTr1 and DTr2 in common>

Fig.1 Input Voltage vs. Output Current
　　　　(ON Characteristics)

Fig.2 Output Current vs. Input Voltage
　　　　(OFF Characteristics)

Fig.3 Output Current vs. Output Voltage Fig.4 DC Current Gain vs. Output Current
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EMH2 / UMH2N / IMH2A 　 　 　 Datasheet

llElectrical characteristic curves (Ta = 25°C)
<For DTr1 and DTr2 in common>

Fig.5 Output Voltage vs. Output Current
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EMH2 / UMH2N / IMH2A 　 　 　 Datasheet

llDimensions
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Mouser Electronics
  

Authorized Distributor
 
  

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:
 
 
 
 ROHM Semiconductor:   

  UMH2NTN

http://www.mouser.com/rohmsemiconductor
http://www.mouser.com/access/?pn=UMH2NTN


                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 

 

ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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